Fototransistoren SP 213 und SP 215

Dipl.-ing. CARL GOERNEMARNN
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Bild 1: Abrmessungan desFototrensistors $P 213

Die belden Fototrenslstortypen warden In

ihren Bascnderheiten bzw. Unterschieden
vargestellt. Die folgenden Kennwerte,
Grenzwerte, Informationshinweise und
Diagramme gelten, sofarn ohne Typsnan-
gabe! fir belde Typan.

5P213

Der Fototransister SP 213 jst ein Si-npn-
Planar-Fototransistor in klarer 3-mm-All-
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Bild4: Emplangscharakiorstlkdes SP213

plast-Linsenverkeppung, Als hochemp-
findlichar optischar Senzor ist er vorzugs-
waiae fur universelle Anwendungen in der
Kensum- und Industrigalektronik gesignat.
Fir optoalekironische Systema, insbeson-
ders bal Koppler- und Lichtschrankenan-
ordnungen, ist der Einsaiz der Infrarot-
Emitterdiode VQ 123 zu empfehlen. Beide
Bauselamente zelchnen sich durch die glel-
che Bauform und eine glinatige spekirale
Anpassung aus. Dle Abmessungen das Fo-
totransistors sind im Bild 1 dargastallit.

Erzaugnisstendard
TGL 43764

Masgse
0,929

Bild 2: Alwrassungen des Fototranslators SP 216
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Bild 3: Marimal zulizsige Verlustieltung
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Bild 7: Mittlerer Kollektorsirom des $P213 in
Abh@ngigkelt won der Beleuchtungastirke
{Mormilchtart A] -

&P 215

Der Fototransistor SP 2175 ist ein Si-npn-
Planar-Fototransistor in klarer 5mm-All-
plaest-Linsenverkappung. Als hochamp-
findlicher optischer Sansor it er vorzugs-
weige flir universelle Anwendungen in der
Konsum- und Industriselsktronik geeignat.
Sein Einsatz wird hauptsfichlich duich den
geringen Otfnu ngswinkel der Empfangs-
charakteristik und die hoha Empfindlichkeit
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Blld 8: Aslative spektrala Empfiindilchiedt

3
| L]
I ?L‘Cﬁ“'ﬂm 1 A SR i
T ¥
r//“épma
€ o yiv.dp
: 5P J15F
¢ —-1A A sPasE
oY % A ',/(/
7 AL 7 1
) d AL AL
2 "// w d
A AL
I //
7 7 458 8T 3 5 (56 &M

. Ep it fr —a
Bild 8: Mittlorer Kollskiorstrom des 8P216 in

Ahhdnglgkeit wvon der Belsuchtungsstirke
{Normiichtart Al



Bild 9: Normisrisr
typlachar Kollok-
torstrom In Ab-

" hingighkelt von 8,
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Bild10: Mormierie Kollektor-Emittar-Kapazitat
in Abhingighelt von Uge
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Bild 11: Miitlere Schalizeitan des 5P213 In Ab-
hingighesit ven kg
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Bild 12: Mittiars Schaltzeiten des SP215 in Ab-
hanglgkeltvon lg

Tatel 3: Ferbkodierung

Tafal 1: KerngroéBen {8, = 25°C)

Kallaktor-Emitter-Dunkal-
giromlezaln nA

bei By = 0 be; Ueg = 25W S100;typ. 5
Kollektor-Emittar-Strom
lgggy In mAY
bai By=1000x; Uz =5Y
5P 213 ungruppiprt 1.0
SP213D 1.8..20
SP215ungrupplert =18
SP213E; SP215E 1,8..3,2
SP213F; SP215F 25.50
SP213G¥; 5P2166G 4,0..80
SP215H =63
GHnungswinkel Gin Grad
SP213 =40
SP215 =30;typ. 45

¥Wellenl@nge der maximalsn
EmpfindlichkaitA,innm
Kollektos-Emittar-Kapazitit

800...800; typ. 850

Cez InpF

beifw=1MHz; Uz =0V

Ey=01x tvp.3

Impulsanstiegezalt und

-iyfallzaitt, tein ga?

bai o = BOOuA; Uec =36V

R 1 k)
ungruppiern =20;typ. 8
SP213D,E; P 215E,F S 10;typ. 4
SP213F,G; 218G H =20;typ.8

" gamesgen mit Mormlichtart A nach TGL 37363
in Richtung der gaomatrischen Achse

A SP 213 G im lpgu-Wert nach aban offen

% D Strahlstdrke ist 8o zu whhian, da sich ain
Kollektorstrom von 800 A elnstalk.

Tafal 2: CGreanzwarte (B, = —40...85°C)

Kollektor-Emittar-Spannung

Uegepin'¥? . =50
Kollektar-Emitter-Spltzen-

spannung Ucgm In'V =50
Emitter-Kollgktor-Spannung

Ugepin¥

Emitter-Kollektor-Spltzen-

spannung Ugey inV a7
Gesemivarlustiedstung Py

inmw" =100
Bairigbstamparatur 3,in°C - 40..85
Lagsrungatemperatur g in °C

{Gbar sine Zeit von elnam

Manat) =55, 100

M g,= —20..25°C: fiir§,> Z5°Ca Bild 3

Kollskior-Emitter-Stromgruppe ungruppiert D
Farbpunikt - gelb

geprigt. Fir Lichtschrankenanordnungan
mittlerar Reichweite ist dar Einsatz der In-
frarot-Emitterdiodes ¥Q 125 zu empfsehlen.
Beids Bauelemente zaichnensich durch die
gleiche Bauform und eine glinstigs spek-
trale Anpassung aus. [hra Abmessungen
sind Bild 2 zu entnehmen.

Erzaugnisstandard
TGL 42231

assa
0129

E F G H

blau weilk braun  orangs
Kennzeichnunyg dar Kollsktor-
Emittar-Stromgruppe

Dia Kennzeichnung der Kaollaktor-Emittar-
Stromgruppen befindet sich nur auf der
Varpackung,

Soll dla Informatlon zur Kollektor-Emitter-
Stromgruppe such nech der Montage dar
Fotatranaistoren, 2, B, auf der Laitarplatie, ar-
halten blelben, wird zur Kennzeichnung, so-
fern nicht direkt die Buchstsben verwendet
weorden kbnnan, dia Farbkodierung nach Ta-
fel 3 auf den Leitarplatten empfohlen.
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Bild 13: MRtlerer Kollektor-Emitter-Strom den

£ 213 In Abhdngighalt won Uggyg
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Bild 14: Mitiarer Kolleltior-Emitter-Birom des
SP216 In Abhlinglglkelt von Uggpy,
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Blld 15; RSittlarer Kollektor-Emnitter-Dunksl-
strom In Abhingigkeit von Uge
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Bild 16: Mittlerar Kollsktor-Emitter-Dunksl-

strom In Abh#nglglelt von der Umgehungetam-
peratur




